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长春应化所发明一种低成本、大容量单层有机存储器 
 

 

长春应用化学研究所   

  由中科院长春应用化学研究所马东阁等科研人员发明的“单层有机存储器

及其制造方法”的专利，近日获国家发明专利授权。 

  存储器是一种重要的半导体电子器件，在信息和电子工业等领域有着广阔

的应用前景。存储器不但要求体积小、超高容量和快速读写，而且要求低功

耗、低成本和高可靠性。目前广泛应用的硅存储器虽然具有快速存储的特点，

但昂贵的制造设备、复杂的光刻工艺和周边晶体管驱动电路等增加了它的制造

成本，并且硅片有限的面积和二维工艺限制了它的存储容量。有机存储器是一

种全新的电子器件，它采用两端式夹层结构，把有机薄膜夹在两个交叉的电极

之间，每个交叉点就是一个存储器。 

  本发明是一种单层有机存储器的制备方法，它将掺杂或非掺杂的有机薄膜

夹在Ag和其它金属电极之间，当在两个电极之间施加电压时，器件的电流会

从一个状态开关到另一个状态，从而达到对信息的读、写、擦的存储功能。这

种单层有机存储器简化了存储器的设计与实施工艺，降低了成本。而且这种存

储器具有良好的稳定性，开关次数超过了百万次。此外，由于这种单层存储器

的厚度只有几百个纳米，因此可以在同一衬底上堆积大量的存储单元，每个存

储单元可以独立的从周边或低电路寻址，可实现三维存储，从而大大提高了存

储容量。 
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